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Bezpieczenstwo

Obudowa urzgdzenia musi by¢ prawidfowo uziemiona.

Na ztqgczach mogq pojawic sie niebezpieczne napiecia przy braku napiecia pomocniczego (zasilania).

Nalezy przestrzegac krajowych i branzowych przepisow bezpieczeristwa podczas montazu i eksploatacji.

W przypadku zmian konfiguracyjnych w urzqdzeniu nalezy podjqc niezbedne srodki zaradcze w celu unik-
niecia niezamierzonego zadziatania.

Eksploatacja uszkodzonego urzgdzenia moze skutkowac niewtasciwym dziataniem zabezpieczanego
obiektu co moze prowadzi¢ do zagrozenia Zycia lub zdrowia.

HEADID; BB BPEPE

Zastrzega sie prawo zmian w urzqdzeniu.

Urzqdzenie jest przyrzgdem do nadzoru i kontroli w obiektach przemystowych.

Pozostate dokumenty dotyczqce urzqdzenia mozna pobrac ze strony energetyka.itr.org.pl

Urzqdzenie zostato wykonane w zgodnosci z dyrektywg ROHS 2011/65/UE

Urzgdzenie po zuzyciu jest odpadem elektrycznym i elektronicznym podlegajgcym recyklingowi zgodnie z
dyrektywg 2012/19/UE (WEEE) w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

W urzgdzeniu znajduje sie bateria Li lub Li-SOCl2 ktdra podlega selektywnemu zbieraniu zgodnie z
dyrektywq 2013/56/UE/EU


http://www.energetyka.itr.org.pl/
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1. Informacje ogdlne

1.1. Symbole

A\
A\
i

Znak ostrzezenia elektrycznego wskazujgcy na wazng informacje zwigzanq z obecnosciq zagroze-
nia, ktére moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym.

Znak ostrzezenia, wskazujgcy na waznq informacje zwiqzanq z zagrozeniem,
ktore mogtoby spowodowac uszkodzenie lub niewtasciwe dziatanie urzqdzenia.

Znak informacyjny, wskazujgcy na wyjasnienie istotnych cech i parametrow urzgdzenia.

1.2. Przeznaczenie urzgdzenia

m

MUPASZ 710 SZR petni role automatu samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) z mozliwoscig
funkcji samopowrotu (SP) oraz planowego przetgczania zasilania (PPZ). Automat moze pracowacd
zarowno w uktadzie z rezerwg jawng jak i ukryta.

MUPASZ 710 SZR moze wspotpracowac z sieciami o czestotliwosci 50 lub 60 Hz.

E

Rys. 1.1 Widok urzgdzenia MUPASZ 710 SZR.

MUPASZ 710 SZR moze mie¢ zaimplementowanych do 8 typdw pdl (profili), ktére
uzytkownik moze swobodnie modyfikowa¢ i dostosowac¢ do wtasnych potrzeb. Posiada
wbudowany symulator funkgcji logicznych. Uzytkownik moze réwniez zaprojektowac widok
(synoptyke) pola oraz wykorzystaé 16 tréjkolorowych diod sygnalizacyjnych.

MUPASZ 710 SZR wspétpracuje z oprogramowaniem narzedziowym ELF stuzagcym do ‘
projektowania indywidualnej logiki pracy pola, parametryzacji zabezpieczen, konfiguracji, E LF
odczytu pomiardw, zdarzen oraz kontroli pracy urzadzenia w trybie serwisowym.

MUPASZ 710 SZR moze by¢ objety 36-, 60- lub 120-miesieczng gwarancja.
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2. Testy funkcjonalne

2.1. Dyrektywy WE i normy zharmonizowane

Dyrektywy UE:
w sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
2014/30/UE;
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (LVD) 2014/35/UE;
W sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym( RoHS)
2011/65/UE.

Tab. 2.1.1 Normy ogdlne i zharmonizowane

Nr. normy Tytut normy

PN-EN 60255-1:2010 Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania wspdlne
Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe -- Cze$¢ 26: Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej

Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe -- Cze$¢ 27: Wymagania bezpieczeristwa
wyrobu

PN-EN 60255-26:2014

PN-EN 60255-27:2014

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Dokumentacja techniczna oceny wyrobdw elektrycznych i elektronicznych

PN-EN 50581:2013-03 L ) - ) . )
z uwzglednieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

2.2. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Tab. 2.2.1 Emisja zaburzen

Port Zakres czestotliwosci Wartosci dopuszczalne Norma podstawowa
30 MHz — 230 MHz 40 dB(uVv/m) wii't;)jr;qr:s’scii-slzgrzgltowa mierzona
Obudowa 47 dB(uV/m) wartos¢ iuasi—szczytowa mierzona CISPR11
230 MHz — 1000 MHz -
w odlegtosci 10m
o 0,15 MHz — 0,5 MHz 79 dB(pnV) wartosé qu’alsi-szczytowa
Zasilanie 66 dB(uV) wartos¢ srednia CISPR 22
pomocnicze 0.5 MHz — 30 MHz 73 dB(uV) warto$¢ quasi-szczytowa
! 60 dB(uV) wartoéé érednia
2.2.1. Odpornos¢ na zaburzenia
Tab. 2.2.1.1 Porty komunikacyjne
Rodzaj zaburzenia Zakres badan Opis Norma Kryterla"
podstawowa akceptacji
przemiatanie czestotliwosci
0,15-80 MHz Czestotliwosé
0oV r.m.s.
Zaburzenia przewodzone 80 %AM (1kHz) %AM (1kHz)
indukowane przez pola o 150 Q Impedancja Zzrédta w omach
czestotliwosci radiowej. skanowanie czestotliwosciami PN-EN 61000-4-6 A
Modulowane 27 MHz, 68 MHz Czestotliwosci
amplitudowo oV (r.m.s.)
80 %AM (1kHz) Modulacja amplitudowa
150 Q Impedancja zrédta
100 % Cykl roboczy
Szybkozmienne 5/50 ns Tr/Th
zaburzenia przejéciowe — 5 kHz Czgstotliwos¢ powtarzania PN-EN 61000-4-4 B
Strefa A 2 kv Napiecie szczytowe
1 MHz Czestotliwos¢ oscylacji napieciowe;j
75 ns Tr — Czas narastania napiecia
Przebieg o§cylacyjny 400 Hz Czestotliwos¢ powtarzania
thumiony 200 Q Impedancja wyjsciowa zrddta PN-EN 61000-4-12 B
0 kv Szczytowe napiecie réznicowe
1kv Szczytowe napiecie wspdlne — do PE
1,2/50 (8/ 20) pis Napiecie (prad) zbocze n.:ar.astajace/
czas do potowy wartosci Tr /Th
Udar - Strefa A — PN-EN 61000-4-5 B
4 kv linie - PE
2Q Impedancja wyjsciowa zrddta
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Tab. 2.2.1.2 Porty wejscia i wyjscia (w tym tory pomiarowe)

Rodzaj zaburzenia Zakres badan (o] 113 Norma Kryterla"
podstawowa akceptacji
przemiatanie czestotliwosci
0,15-80 MHz Czestotliwos¢
0V r.m.s.
Zaburzenia przewodzone 80 %AM (1kHz) %AM (1kHz)
indukowane przez pola o 150 Q Impedancja Zrédta w omach
czestotliwosci radiowe;j. skanowanie czestotliwo$ciami PN-EN 61000-4-6 A
Modulowane 27 MHz, 68 MHz Czestotliwosci
amplitudowo 10V (r.m.s.)
80 %AM (1kHz) Modulacja amplitudowa
150 Q Impedancja zrédta
100 % Cykl roboczy
Szybkozmienne 5/50 ns Tr/Th
zaburzenia przejSciowe — 5 kHz Czestotliwos$¢ powtarzania PN-EN 61000-4-4 B
Strefa A 4 kv Napigcie szczytowe
1 MHz Czestotliwos¢ oscylacji napieciowej
. i 75 ns Tr — Czas narastania napiecia
Przebl(:g Oscylacyjny 400 Hz Czestotliwos$¢ powtarzania
tumiony 200 Q Impedancja wyjsciowa zrddta PN-EN 61000-4-12 B
1kVv Szczytowe napiecie réznicowe
2,5 kv Szczytowe napiecie wspdlne — do PE
Napiecie (prad) zbocze narastajace /
1,2/50 8/ 20) s czas do potowy wartosci Tr /Th
Udar - Strefa A 2 kv linia -linia PN-EN 61000-4-5 B
4 kv linie - PE
20 Impedancja wyjsciowa Zrédta
Czestotliwos¢ sieciowa — Napiecie réznicowe Test napieciowy (r.m.s.)
Strefa B . 1.00V : (mle.dZY liniami) PN-EN 61000-4-16 A
(Dotyczy tylko wejsé Napiecie wspdlne Test napieciowy (r.m.s.)
dwustanowych) 300V (miedzy linig a PE)
Tab. 2.2.1.3 Port zasilania pomocniczego
Rodzaj zaburzenia Zakres badan Opis Norma Kryterla"
podstawowa akceptacji
przemiatanie czestotliwosci
0,15-80 MHz Czestotliwosé
10V r.m.s.
Zaburzenia przewodzone 80 %AM (1kHz) %AM (1kHz)
indukowane przez pola o 1500 Impedancja Zzrédta w omach
czestotliwosci radiowe;j. skanowanie czestotliwosciami PN-EN 61000-4-6 A
Modulowane 27 MHz, 68 MHz Czestotliwosci
amplitudowo oV (r.m.s.)
80 %AM (1kHz) Modulacja amplitudowa
150 Q Impedancja zrédta
100 % Cykl roboczy
Szybkozmienne 5/50 ns Tr/Th
zaburzenia przejSciowe — 5 kHz Czestotliwos¢ powtarzania PN-EN 61000-4-4 B
Strefa A 4 kv Napigcie szczytowe
1 MHz Czestotliwos¢ oscylacji napieciowej
. . 75 ns Tr — Czas narastania napigcia
Przebieg o.scylacyjny 400 Hz Czestotliwos¢ powtarzania PN-EN 61000-4-
ttumiony 200 Q Impedancja wyjsciowa zrddta 12 B
1kv Szczytowe napiecie réznicowe
2,5 kv Szczytowe napiecie wspdlne — do PE
Napiecie (prad) zbocze narastajgce / czas
1,2/50 (8/ 20) s do potowy wartosci Tr /Th
Udar - Strefa A 2kV L-N PN-EN 61000-4-5 B
akv (LN - PE)
2Q Impedancja wyjsciowa zrddta
Azca;::y[\)f:ar;?erri’: ! 0% dla<0,5i1 okresu A.C.lub <50 msD.C. PN-EN 61000-4- A
O‘Qa;gijg\%z:ja 40 % dla <10 okreséw A. C. lub <200 ms D.C. PN-EN 211000_4_ (dla (c:zasu
catkowitemu zanikowi ) 29 dtuzszego od
70 % dla <25 okreséw A. C. lub <500 ms D.C.

napiecia zasilajacego

przedstawionego)
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Tab. 2.2.1.4 Port dostepu przez obudowe

Rodzaj zaburzenia Zakres badan Norma podstawowa Kryterla“
akceptacji

Promieniowane pole 80-1000 MHz
elektromagnetyczne o
IEC 61000-4-3 A
czestotliwosci radiowej. 10v/m(r.m.s.)
Modulowane amplitudowo 80% AM (1 kHz)
Wytadowania Wy’fadowam.e kont?ktowe 6 kV (napllec.le ’fadowanila) IEC 61000-4-2 B
elektrostatyczne Wytadowanie powietrzne 8 kV (napiecie tadowania)
Pole magnetvczne o 50 Hz czestotliwos¢ A
nagneyezne o 30 A (r.m.s.)/m- ciggte IEC 61000-4-8
czestotliwosci sieciowej B
300A (r.m.s.)/m—-od1do3s

2.3. Bezpieczenstwo wyrobu

Préby napieciowe izolacji statej i rezystancja izolacji dla portdéw zasilajgcego, komunikacyjnego, wejscia, wyjscia

i toréw pomiarowych

Tab. 2.3.1 Bezpieczeristwo wyrobu

Rodzaj testu izolacji

Wytrzymatosé elektryczna dtugotrwata o czestotliwosci
sieciowej 50 Hz

Wartos¢ Norma podstawowa

2,2 kV/AC 1 minuta lub 3,1 kV/DC 1 minuta

Wytrzymatos¢ na napiecia udarowe

5 kV impuls 1,2/50 ps; 0,5 J PN-EN 60255-27

Rezystancja izolacji

>100 MOhm 500 VDC

2.4. Warunki srodowiskowe

Tab. 2.4.1 Badania srodowiskowe

Test Norma Opis testu
) Minimalna temperatura pracy -20°C/16 godzin
Zi PN-EN -2-1:2 o .
‘mno 60068 009 Minimalna temperatura przechowywania -30°C/16 godzin
. Maksymalna temperatura pracy +55°C/16 godzin
Suche goraco PN-EN 60068-2-2:2009 Maksymalna temperatura przechowywania +70°C/16 godzin
Wilgotne gorgco state PN-EN 60068-2-78:2013-11 +40°C; 95% rh /10 dni

2.5. Odpornos¢ mechaniczna

Tab. 2.5.1 Badania mechaniczne

Badania wytrzymatosci i odpornosci na wibracje sinusoidalne PN-EN 60255-21-1:1999 Klasa 2
Badania wytrzymatosci i odpornosci na udary pojedyncze i wielokrotne PN-EN 60255-21-2:2000 Klasa 2
Badania sejsmiczne PN-EN 60255-21-3:1999/Ap1:2002P Klasa O
2.6. Stopien ochrony
Tab. 2.6.1 Stopieri ochrony
Test Opis Norma Stopien ochrony
Stopieri ochrony zapewniany przez Od strony ptyty czotowej IP 67
P! ¢ Y zapewniany p Od strony ztgcz bez zamontowanych ztacz PN-EN 60529:2003 IP 20
obudowe (Kod IP) - - T
Od strony ztacz z zamontowanymi ztgczami 1P 30

2.7. Wymagania instalacyjne

Tab. 2.7.1 Wymagania instalacyjne

Definicja

Wymaganie

Klasa ochronnosci 1
Kategoria przepiecia 1]
Stopien zanieczyszczenia 2
Strefa Srodowiska przemystowego B
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3. Parametry techniczne

3.1. Wersja obudowy

Wersja A

obudowa standardowa, montaz zatablicowy

3.2. Obwody wejsciowe

Urzadzenie moze wspotpracowac z sieciami o czestotliwosci 50 Hz lub 60 Hz

Zakres pomiaru czestotliwosci 45 Hz ... 65 Hz
3.2.1. Obwody wejsciowe pradowe
Przektadniki pragdowe
Liczba wejs¢ 6
Prad znamionowy In 5A
Obcigzalnoé¢ pradowa diugotrwata 5In
Obcigzalnosé pragdowa jednosekundowa 100 In
Obcigzalnosé pragdowa dynamiczna 250 1In
Pobdr mocy przy pradzie znamionowym < 0,6 VA/ faze
Zakres pomiaru <15In
Przetworniki pragdowe CR/CRR
Liczba wejs¢ 6
Prad znamionowy In 25A..1000 A
Rezystancja obwodu pomiarowego 48 kQ
Zakres pomiaru <15In

bazowemu Ib.

S[mV/A]
wspotczynnik
przetwarzania

(=3} 05-55

CrIFE

CrREES

(w3} 1-78

CrREEH

CrEEES

CrEES

CrEES

W przypadku zastosowania przetwornikdw prgdowych prgd znamionowy In jest rowny prgdowi

CrIEE

CrrREED

CrrREET

(czutosc)
f=50Hz 0,520 | 1,081 | 1,046 | 1,039 | 1,146 | 2,165 | 2,098 | 2,082 | 3.182 | 6.340 | 1,046 | 3.182
f=60Hz 0,624 | 1,298 | 1,255 | 1,249 | 1.375 | 2,598 | 2,596 | 2,498 | 3.818 | 7.608 | 1,255 | 3.818

ﬂ Dodatkowe informacje dotyczqce przetwornikow CR i CRR na stronie energetyka.itr.org.pl.
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3.2.2. Obwody wejsciowe napieciowe

Izolatory reaktancyjne
Liczba wejs¢

6

Prad mierzony z izolatoréw przy napieciu znamionowym sieci powinien

miescic sie w zakresie

0,109...0,55 mA

Warto$¢ pojemnosci izolatorow 100...150 pF
Przektadniki napieciowe
Liczba wejs¢ 8
Napiecie znamionowe Un 100/v3 V lub 110/v3 V
Wytrzymato$é napieciowa <2,5Un
Pobdr mocy przy napieciu znamionowym <0,2VA
Zakres pomiaru Un <2Un
3.2.3. Wejscia dwustanowe
Maksymalna liczba wejs¢ 24
Liczba wejs¢ 13/24
Napiecie znamionowe (5 wers;ji) DC24V
AC110V
DC110V
DC220V
AC230V
Napiecie znamionowe DC 24 V
Minimalne napiecie pobudzenia DC18V
Maksymalne napiecie odwzbudzenia DC13V
Pobdr pragdu przed pobudzeniem <11 mA
Pobér pragdu po pobudzeniu <5mA
Napiecie znamionowe AC/DC 110 V
Minimalne napiecie pobudzenia AC60V/DC83V
Maksymalne napiecie odwzbudzenia AC40V/DC52V
Pobdr pragdu przed pobudzeniem <4 mA
Pobdr pragdu po pobudzeniu <2mA
Napiecie znamionowe DC 220 V
Minimalne napiecie pobudzenia DC 150V
Maksymalne napiecie odwzbudzenia DC92V
Pobdr pragdu przed pobudzeniem <2mA
Pobdr pragdu po pobudzeniu <1mA
Napiecie znamionowe AC 230 V
Minimalne napiecie pobudzenia AC134V
Maksymalne napiecie odwzbudzenia AC78V
Pobér pradu przed pobudzeniem <2mA
Pobér pradu po pobudzeniu <1mA
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3.3. Obwody wyjsciowe

3.3.1. Wyijscia dwustanowe
Maksymalna liczba wyjs¢ 16
Liczba wyjsé 8/16

Wyjscia przekaznikowe

Zdolnos¢ taczeniowa przy obcigzeniu rezystancyjnym

250V DC; 0,4 A; 100 W
380V AC; 8 A; 2000 VA

Czestosc taczen przy maks. obcigzeniu stykow

maks. 10/min

Materiat zestykow AgCdO
3.4. Zasilanie
Napiecie znamionowe (2 wersje) 19V..50 vDC
88V ..264V AC/DC
Pobdr mocy <20 VA
3.5. Zegar

Doktadnos¢ zegara

<1 min/ miesigc

3.6. Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy

-20°C ... +55°C

Temperatura przechowywania

-30°C ... +70°C

Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna

brak kondensacji lub tworzenia sie szronu, lodu

3.7. Stopien ochrony

Od strony ptyty czotowej IP67
Od strony ztgcz 1P20
Od strony ztgcz z zamontowanymi ztgczami IP30

3.8. Ztacza

Typ

WAGO zaciskowe roztgczane

Przekréj przewodow przytgczeniowych

0,08 mm? ... 2,50 mm?

10/20
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3.9. Komunikacja

Protokoty MODBUS RTU
MODBUS-TCP
IEC 61850
CANBUS-PPM2
RS485
Typ ztgcza WAGO 734-170
Predkos¢ 9600 bit/s ... 1,22 Mbit/s
Parzystosé brak/parzystos$é/nieparzystosé
Bit stopu 1 bit lub 2 bity
Dtugosé znaku 8 bitow
Protokoty MODBUS RTU, CANBUS-PPM2
Swiatlowéd
Typ ztgcza ST
Typ $wiattowodu 62.5/125 um
Predkos¢ 9600 bit/s ... 1,22 Mbit/s
Parzystosé brak/parzystosé/nieparzystosé
Bit stopu 1 bit lub 2 bity
Dtugosé znaku 8 bitéw
Protokoty MODBUS RTU
Ethernet skretka
Typ ztacza RJ45
Predkos¢ 10/100 Mb/s
Protokoty MODBUS-TCP, IEC 61850

3.10. tacze inzynierskie

Typ tacza

hermetyczne USB mini B

3.11. Masa i wymiary

Masa (w zaleznosci od wersji)

3,0 kg ... 3,45 kg

Wymiary (szerokos¢, wysokosé, gtebokosc)

278,5/174,5/100,1 mm

Wymiary otworu montazowego (szerokosé, wysokosc)

241 /157 mm

3.12. Wspotczynniki powrotu

Wspotczynnik powrotu dla zabezpieczerh nadmiarowych

0,98
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3.13. Doktadno$¢ pomiarow

Dokfadnosé pomiaru pradu

dla przektadnikéw pradowych 5A (0,2 ... 8 In) 0,5%
dla przetwornikéw pradowych CR/CRR (0,2 ... 2 In) 0,5%
Doktadnos¢ pomiaru napiecia dla izolatora (0,2 ... 2 Un) 0,5%
Doktadnos¢ pomiaru napiecia (0,2 ... 2 Un) 0,5%
Doktadnos¢ pomiaru czestotliwosci (45 Hz ... 65 Hz) 0,007 Hz
Doktadnos¢ pomiaru katow 1°

3.14. Czasy wtasne zabezpieczen i automatyk

Zabezpieczenia i automatyki wykorzystujgce pomiary pradow i napiec fazowych
Czas wtasny <30 ms

3.15. HMI - interfejs uzytkownika

Kolorowy wyswietlacz LCD 320 x 240 pikseli
Diody sygnalizacyjne 4 szt.
Diody swobodnie programowalne (tréjkolorowe) 19 szt.
Przyciski (klawiatura) 12 szt.
tacze do komunikacji z oprogramowaniem narzedziowym patrz rozdziat tacze inzynierskie

3.16. Oprogramowanie narzedziowe

Edytor Funkcji Logicznych wersja instalacyjna znajduje sie na stronie energetyka.itr.org.pl
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4. Funkcje i oznaczenia

4.1. Nominatly

Tab. 4.1 Wartosci nominalne

Wartos¢ .
Nazwa Zakres Opis
fabryczna
fn [Hz] : 28 50 Wartos$¢ znamionowa czestotliwosci sieci
Wartos¢ napiecia miedzyfazowego znamionowego strony
pierwotnej przektadnikéw napieciowych.
Un [V] 6000V ... 110kV 6000 Dla klasycznych przektadnikéw napieciowych
100V.... 36 kv 6000 Dla izolatoréw reaktancyjnych
Un wtérne [V] e 100 100 Wartos¢ n.agleqa zr\ar.monowego strony wtornej
e 110 przektadnikéw napigciowych.
Wartos¢ pradu znamionowego strony pierwotnej przektadnika
pradowego (strona goérnego napiecia transformatora):
In [A] 10 ... 10000 500 - dla obwodéw pradowych 5 A
1b [A] 25 ...1000 200 - dla obwodéw pradowych CR/CRR
In wtérne [A] o5 5 Wartos¢ pradu znamionowego strony wtérnej przektadnika
pradowego.
e CR 05-55
e CR1-25
e CR 1-55
e CR1-120
e CR2-25 Typ przetwornika prgdowego CR/CRR bazujacego na cewce
Typ przetwornika CR 1-55 Rogowskiego. Wartos¢ dostepna do edycji gdy w specyfikacji
e CR2-55 R .
zamowienia wybrana zostata opcja E-6 (3 x CR/CRR).
e CR3-55
e CR6-55
e CRR 1-50
e CRR 3-50
e 11,12,13 Parametr okreslajacy, sposdb i ilos¢ zainstalowanych
Obwody pradowe e 11,13 11,12,13 przektadnikéw pradowych.
Obwody napieciowe e U1,U2,U3 U1, U2, U3 Parametr .oklresIanFy,.sposob i ilos¢ zainstalowanych
e U12,U23 przektadnikéw napigciowych.

ﬂ *) Wartos¢ fabryczna wynika ze specyfikacji zamdwienia.
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4.2. Algorytmy

Tab. 4.2 Algorytmy zabezpieczen, uktaddéw i automatyk

Uktady kontroli i sterowania

Nazwa Symbol Kod ANSI
A_BREAKER

Opis / gtéwna funkcja
Uktad kontroli stanu — ,,wytacznik”

Wytacznik A_CTRL_BREAKER

Uktad sterowania — ,,wytacznik”

Automatyk
SZR A_AFCO7
Uktady

Automatyka samoczynnego zafaczania rezerwy —
rezerwa jawna i ukryta

Blokada A_INTERLOCK

Uktad blokady trwatej zataczania tacznika

Blokada

s A_TEMP_INTERLOCK
Przejsciowa - -

Uktad blokady przejsciowej zataczania tacznika

Sygnalizacja

Alarm A_ALARM Uktad sygnalizacji alarmu — szyna UP
Awaryjne . .
Wytaczenie A_TRIP Uktad awaryjnego wytaczenia — szyna AW
Zabezpieczenia
Nadprgdowe fazowe | stopnia (stosowane do

>
! AIGTI 50/51 blokowania cyklu SZR)

Tech A DIP 62 Technologiczne dziatajgce na podstawie stanéw

wejs¢ dwustanowych

4.3. Pomiary

Tab. 4.3 Pomiary realizowane w urzgdzeniu.

Wartosci pomiaréw napiec

Nazwa wielkosci mierzonej Oznaczenie
Wartosc skuteczna napiecia fazy L1 Ul [Vv]
Wartosc¢ skuteczna napiecia fazy L2 U2 [V]
Wartosc¢ skuteczna napiecia fazy L3 U3 [V]
Wartosc skuteczna napiecia miedzyfazowego U12 U12 [V]
Wartosc skuteczna napiecia miedzyfazowego U23 u231[v]
Wartosc skuteczna napiecia miedzyfazowego U31 U3l [v]
Wartos¢ skuteczna napiecia fazy L1 - zestaw drugi 2.U1 V]
Wartos¢ skuteczna napiecia fazy L2 - zestaw drugi 2.U2 V]
Wartos¢ skuteczna napiecia fazy L3 - zestaw drugi 2.U3[V]
Wartosc¢ skuteczna napiecia miedzyfazowego U12 - zestaw drugi 2.U12 [V]
Wartosc¢ skuteczna napiecia miedzyfazowego U23- zestaw drugi 2.U23 [V]
Wartosc¢ skuteczna napiecia miedzyfazowego U31- zestaw drugi 2.U31[V]

Wartosci pomiaréw pradow

Wartos¢ skuteczna pradu fazy L1 11 [A]
Wartos¢ skuteczna pradu fazy L2 12 [A]
Wartos¢ skuteczna pradu fazy L3 13 [A]
Wartosc skuteczna pradu fazy L1 - zestaw drugi 2.11 [A]
Wartosc skuteczna pradu fazy L2 - zestaw drugi 2.12 [A]
Wartosc¢ skuteczna pradu fazy L3 - zestaw drugi 2.13 [A]

Wartosci pomiarow czestotliwosci

Czestotliwos¢ f [Hz]
Czestotliwosc¢ - zestaw drugi 2.f [Hz]
Rdznica czestotliwos¢ A f [Hz]

Kat miedzy napieciami U1i U2

% (U1,U2) [°]

Kat miedzy napieciami U2 i U3

% (U2,U3) []

Kat miedzy napieciami U3 i Ul

% (U3,u1) []

Kat miedzy napieciami U1 i U2 - zestaw drugi

% (2.U1,2.U2) []

Kat miedzy napieciami U2 i U3 - zestaw drugi

% (2.U2,2.U3) []

Kat miedzy napieciami U3 i U1 - zestaw drugi

4 (2.U3,2.U1) []

Kat miedzy napieciami U12 i U32

% (U12,U32) [°]

Kat miedzy napieciami U12 i U32 - zestaw drugi

4 (2.U12,2.U32) [°]

Rdznica faz toru pierwszego i drugiego

A ¢[°]
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5. Wersje wykonania

2785

1745

1545

2385

Rys. 5.1 Wymiary obudowy
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Rys. 5.2 Przyktadowe zestawienie gniazd przytqgczeniowych
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MupPASZ FalkF4:]

5.1.

Moduty rozszerzen

X63

RS 422/485

RS422/485 RT

RS422/485 Y |

RS422/485 Z

RS422/485 RT |

RS422/485 B

RS422/485 A |

GND

X65

RS 422/485

RS422/485 RT

RS422/485 Y

RS422/485 Z

RS422/485 RT |

RS422/485 B

RS422/485 A

GND

X64

CAN BUS

RS485 B2

RS485 A2

GND2

RS485 B1

RS485 Al
GND1 |

Rys. 5.1.1 Ztgcza portéw komunikacyjnych: RS 485, RS 422 / 485, CANBUS
X81
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Rys. 5.1.2 Moduty dodatkowych obwoddw prgdowych a) 6x5A, b) 6xCR/CRR
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5.2. Schematy aplikacyjne
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Rys. 5.2.1 Schemat podtaczenia przektadnikéw napieciowych
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Rys. 5.2.2 Schemat podtaczenia przektadnikéw napieciowych (miedzyfazowo).

A Nie stosowac dla izolatoréw reaktancyjnych
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Specyfikacja zamodwienia

Wersja obudowy

standardowa; montaz zatablicowy
Gniazda Napiecie zasilania

19V..50VvDC 1

X10
88V ...264 V AC/DC 2

Napiecie wejs¢ dwustanowych
24V DC
110V DC
110 V AC
220V DC
230V AC

Gniazda Obwody pradowe
brak

X81 6x5A

6 x CR/CRR 2)

N |WIN (-

=]

N

Gniazda Obwody napieciowe
X80 8x100/v3 Vlub 110/v3 V 1
6 x Izolatory reaktancyjne 100..150 pF (0,109.. 0,55 mA) 2

X20 13 1
X20, X30 24 2
X21 8 1
X21, X31 163 2
Gniazda Port komunikacyjny 1 34
brak 0
X63 RS485/422; 4-przewodowy; MODBUS RTU 1
X62 RJ45; MODBUS/TCP 2
brak 0
X65 RS485/422; 4-przewodowy; MODBUS RTU 1
X60 ST $wiattowdd; MODBUS RTU 2
X64 2 x RS485 CANBUS; PPM2 3
X68 2 x RS485/422; 2-przewodowy; MODBUS RTU 4
X66 RJ45; MODBUS/TCP 5
brak 0
modut wymiennej baterii podtrzymujgcej pamie¢ urzadzenia 4 1
wersja podstawowa (rezerwa jawna, rezerwa ukryta) 0
planowe przetaczanie zasilan PPZ 1
kontrola synchronizmu 2

1) Do komunikacji z komputerem potrzebny jest odpowiedni kabel opisany w akcesoriach na stronie
energetyka.itr.org.pl.

2) Przetworniki prgdowe CR i CRR (roztaczalne), informacje w punkcie 3.2.1.

3) W urzadzeniu mozna zainstalowacd tylko jeden modut z listy.

4) W miejscu Portu komunikacyjnego 1 mozliwe jest zainstalowanie wymiennej baterii podtrzymujacej pamieé
urzadzenia.
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Przyktad zamdwienia

Napiecie wejsé
dwustanowych
Liczba wejsé
dwustanowych
Liczba wyjs¢
dwustanowych
komunikacyjny 1
komunikacyjny 2
Modut rozszerzen 1
Funkcjonalnos¢

([l Obwody napieciowe
Port

s Wersja obudowy
-8 Napiecie zasilania
lwAl Obwody pragdowe

M710SZR

MUPASZ 710 SZR:
A-A wersja obudowy: panel LCD kolor, wykonanie zatablicowe, ztgcze inzynierskie USB mini B
B-2 napiecie zasilania: 88V ... 264 V AC/DC
C-4 napiecie wejsé: 220 VDC
D-2 obwody pragdowe: 6 x CR/CRR
E-1 obwody napieciowe: 8 x 100/v3 V lub 110/v3 V
F-2 liczba wejs¢ dwustanowych: 24
G-2 liczba wyjs¢ dwustanowych: 16
H-1 port komunikacyjny 1: RS485, MODBUS RTU
1-0 port komunikacyjny 2: brak
J-0 modut rozszerzen: brak
K-1 wersja podstawowa (rezerwa jawna, rezerwa ukryta)
K-3 planowe przetgczanie zasilan PPZ
K-4 kontrola synchronizmu
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6. Kontakt

=

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

tel.: +48 22 590 73 91
e-mail: energetyka@itr.lukasiewicz.qov.pl
www: energetyka.org.pl
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